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eine Frequenz in der Nahe der Signalfrequenz
abgestimmten Parallel-Resonanzkreis bildet, der
einen Teil der Energie aus der Ausgangsleitung
absorbiert und im foigenden ais Absorptionskreis
bezeichnet wird. Von den dafir erforderlichen
beiden Kondensatoren muB der eine Kondensa-
tor, der Wechselspannungen mit der Signalfre-
quenz kurzschlieBt, in der Regel ohnehin vor-
handen sein, so daB fir die erfmdungsgemaﬂe
MaBnahme lediglich nur noch ein Kondensator
erforderlich. wird.

Die Frequenz, auf der der Absorptionskreis in
Parallelresonanz ist, hdngt von der Linge des
Leitungsabschnittes zwischen den beiden Kon-
densatoren und von der Kapazitat des anderen
{kleineren) Kondensators ab ; sie ist um so grdB-
er, je kurzer der Abschnitt und je kleiner diese
Kapazitdt ist. Die Resonanzfrequenz dart nicht zu
weit von der Signalifrequenz entfernt sein, da
sonst nur hoch sehr wenig Energie in die Ver-

sorgungsieitung eingekoppelt wird, so da8 die
Kopplung zwischen Ausgangs- und Eingangsiei«

Zwischenfrequenz abgesttmmten Paratlel-Reso-
nanzkreis verbunden. Der Paraliel-Resonanzkreis

enthalt einen Kondensator 5, dessen einer An- .

schiuB mit dem Kollektor des Transistors 4 und
dessen anderer AnschluB mit Masse verbunden
ist, und eine Spule 6, deren einer AnschiuB mit
dem Kollektor des Transistors 4 verbunden ist
und deren anderer AnschluB Uiber eine Leitung 2
und eine Spule 7 mit Masse verbunden ist. Der
nicht mit Masse verbundene AnschiuB der Spule
7 bildet den Ausgang des Verstirkers, an den
{iber ein geeignetes Filter ein Zwischenfrequenz-

- varstarker angeschiossen wird. Dadurch liegt, wie

durch gestrichelte Linien angedeutet, eine relativ
groBe Kapazitat 8 parallel zur Spule 7, so da8 die
Resonanzirequenz des Parallel-Resonanzkreises
- die Zwischenfrequenz — praktisch ausschlieslich
durch die Werte der Elemente 5§ und § bestimmt .
ist ; die Spule 7 hat fediglich den Zweck, den
Kollektor des Transistors 4 gleichstrommaBig mit
Masse zu verbinden. : _
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di rect Wab&ﬂﬁ.bschmne 20 bzw. 30, die auf der nicht - VHF-Bereiches | liegen, was dort wiederum
naher dargesteliten Leiterplatte sehr eng — z. B. Schwierigkeiten hervorrufen konnte.

" in einem Abstand von 1,5 mm — nebeneinander Die. Abstimmung des Absorptionskreises auf
hergefihrt sind und eine gewisse Linge, z.B.20 45  die Frequenz von 30 MHz erfolgt durch gesignete
mm, haben. Dadurch ergibt sich eine Mitkop- Bemessung der Lange des Abschnittes 10 — er ist
plung vom Ausgang auf den Eingang. Beim Emp- etwa 5 cm lang — und der Kapazitit des Kon-
fang von Signalen aus einem der VHF-Bereiche | densators 28.
oder Il wirkt sich diese Mitkopplung praktisch " Die Kopplung zwischen den beiden Abschnit-
nicht aus, weil der Eingang des dann als Misch- 50  ten 20 und 30 héngt nicht nur von der Resonanz-
stufe arbeitenden Verstarkers 4 durch einen der frequenz des Absorptionskreises ab, sondern
Serien-Resonanzkreise 21 oder 22 fir die Zwi- auch von dessen Dampfung und von seiner Kop-
schenfrequenz kurzgeschlossen ist. Beim UHF- plung mit dem Leitungsabschnitt 20.

Betrieb jedoch, bei dem die Schalter 17.und 19 Die Kopplung kann auf _verschiedene Weise
gedffnet und der Schalter 15 geschlossenistund 55  beeinfluBt werden, 2. B. durch den Abstand zwi-
der. transistor 4 als Zwischenfrequenzverstarker schen den Abschnitten 10 und 20. Die Kopplung
wirksam ist, ist an den Emitter des Transistors der hdngt aber auch von der Lage des Leitungsab-
Parallel-Resonanzkreis 12, 13, 14 (ber den schnittes in bezug auf die benachbarten Ab-
Schalter 15 angeschlossen, so daB die riickge- _.- schnitte 20 und 30 ab: Je ndher die beiden
koppelten Zwischenfrequenzsignale am Emitter 60 letztgenannten Abschnitte am sogenannten « hei-
des Transistors 4 wirksam werden kénnen. Als Ben» Ende des Absorptionskreises liegen, das
Folge dieser positiven Rickkopplung (Mitkop- durch den AnschiuBpunkt des Kondensators 28
plung) wird die Bandbreite des Schmalbandver- an der Leitung 1 gegeben ist, desto starker istdie -
starkers verringert bzw. er wird instabil, wenn die Kopplung.

Steilheit des Transistors 4 genlgend groB ist. 65 Auch die Linge des Abschnittes 10 hat einen
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durch Fertigungsstreuungen bedmgte Band ret-
tendnderung innerhalb zulassiger Grenzen gehal-
ten und eine Selbsterregung des Zwischenfre-
quenzverstirkers bei UHF-Betrieb volistindig
ausgeschlossen werden.

Patentanspriiche

1. Schmalbandverstarker, dessen Eingangslei-
tung auf einer Leiterplatte zumindest abschnitts-
weise in enger Nachbarschaft zu einer Leitung im
Ausgang des Verstdrkers angeordnet sind, da-
durch gekennzeichnet, daB zwischen den beiden
Leitungen (2, 3) eine Leitung (1) zur Gleich-
stromversorgung des Verstiarkers gefiihrt ist, an
die zwei Kondensatoren (27, 28) angeschlossen
sind, von denen der eine (27) fir die Signalfre-
quenz im wesentlichen einen Kurzschiu darstelit
und der andere (28) so bemessen ist, daB er
zusammen mit dem zwischen den beiden Kon-
densatoren liegenden Leitungsabschnitt (10) ei-
nen Parallel-Resonanzkreis bildet, der in der Na-

Revendications

1. Amplificateur & bande étroite, dont le
conducteur d’'entrée est situd sur une plaque de
circuits imprimés, au moins sur une partie de son
trajet, tout prés du conducteur de sortie de
I'amplificateur, caractérisé en ce gu'entre ces
deux conducteurs (2, 3) est prévu un conducteur
(1) pour lalimentation' en courant continu de
I'ampliticateur, auquel sont raccordés deux
condensateurs (27, 28), dont l'un (27) constitue
pratiquement un court-circuit pour la fréquence
de signal et 'autre (28) est dimensionnd de fagon
& constituer, de concert avec le trongon de
conducteur (10) compris entre les deux conden-

sateurs, un circuit de résonance paralléle, qui est -

en résonance au voisinage de la fréquence de
signal de 'amplificateur, et en ce que ce trongon
{10) se situe prés des trongons adjacents des
conducteurs d'entrée et de sortie (20, 30) de
I'amplificateur.

2. Amplificateur 2 bande étroite sous forme
d'un amplificateur de fréquence intermédiaire

14



. H

signals may act upon the emtter of the transistor 4. As a result o b S

positive feedback (regenerative feedback) the bandw dth of the nar@nd

anplifier is reduced 6r beconmes uns@a09t 2¢en the transcanductance e

transis- tor 4:is sufficientl Iarg o In order
iy dad e

to coun 'E‘Mcﬂ“f 'Hl P' t?&d’g’as '}SFQHE”@UP'!? r’(ﬁ@@

the: twp } ot a:{%'zult aI “qd ‘g;%; % 'Qfo de-
Coupl | NBeso qur, dg@:.epn.ang Qerilet
has a Cﬂpﬁﬁidcﬁﬁiﬁ&l ﬂulsQunﬁe fwtbzwstalstla.b ty prow es a S ort CI rcwt for

_the i nt ®e nBahdateite tﬂase m nikesisemndidct ed t 0 2 M8 S UFpmb -Zw-m@nfrmﬂw\terﬁwkeca--

paci tor“ﬂ@ﬂw " cyerly d‘!?upp y apweb@eleb Be|panc %"ror s
B s E e SRR e
line s cﬁ,e Qlﬂntbﬁnﬁ acitos. :
l'i ne seg?rbsearbrmae hma&qderhatmeaa totne) cl ose y adyvaaentredmnze/esﬁater omacrﬂo md
30 of t hEBigoitejmh dembiwbrtragpngstakiondes in Figspect i \sRfugh 2. Thdusch gekqnpidichoet 3148 die Reso-

8 |i.ne Ldargesigite %V‘S&h %‘ﬁ"‘i"?féf 'ﬁfﬁ t o NRIZPAuUepbel A) Mz diegt 28 s in

paraller m% %ﬁb wiLh this capacitor a
o]

par al | egnbieaid a seanat es ThaimPpr oxi mately 30 Mz and
absor bSL.aerpeirgésmmatunre edtgaiaer ay.

.mit dem Absorptionskreis. darstqltt Ohno den L A narrow{ggt@gqatapimgpog@ru qtdine of
ci rcui t“%ﬂ#'?{s'f%@ ﬂs'é'z 'P%E" sghenfipren It W@I‘:‘% iH ?ﬂ‘ b{“(‘a “%’p‘utpu >
i nt er :?% dB* cﬂ#:( J?T Wﬂ?er st 'tlwanflm ) gh%("%'n cur-
bandpasa e o%t Wi 3# Bberfre" CUI 1S rof Grbiy 16 (Dot ke aFptiflercis irarigeant | y
must begungetdkest 66l ider tFagonandfreguient ever- ni nal batﬁmftha fveo mka. 8), ovo, capdcitom (27, -
happen rtnlgem. sph’eﬂ alsh @ Banqmeapn etwai2 i s tuﬁ@d’eine Oaﬂ Wvl'im nﬂQief\ﬁhat es
from &I?‘&’f’% 4 pteli da g"‘!‘bd%‘uc "Eihﬁ‘
freque E@e % F((gﬂe Ihce si @g\ 3'{2%%{ §°ﬂ v?tﬂr(th hat
reason igeig .e oW t hing Bic %ma BétWech 'tR¢] tid Edpaditors it
chosen gegén, arigbghbérptzu Qmemlrﬁehutrénslgpn . .  provides a paraliel-resonant circuit which reso- _
Basi calBapdfiteh @rgaaztomeitt fiohedigeFiryFest- t (98 alnatessvomptrmm Ulthmrlal fmgm-'v
al ter n plo efrdericha3AP-8an V&"et‘ﬁé Sent er medf" @r. F‘P Jal:‘-) tloﬁg’ uI d
De 2 kiR B8k bk U o R0 ¢ he;
t roubl feqéenzen unterhalb des 2 MHz-Durchiag- - - - -2 A n Bllfﬁ dﬂ'ﬁédQﬁIClaum

ci rcui tbahas twenight srgileerEyit Gis &0 KiNe J1s abf eaf mdthbyormeans teMvision Sibtietnmidiate-fre- -
di nensi(etme r@psqrbthrhls'mb)e ikgpriungf undhBérhi-ne secauesry driplifier¢haragiedized dnthatake rason-

L S U R e

. (30 MHz) um ru 7r¥1§e$é90
sect 0r¥§ ledrbgsgﬁﬁiaq% ﬁ der 2wischenfre- 40 clai%e@rl &brized IU t Rﬁ’d"d
on t he gueeamant frequency of the absorpti orescnahcmqberiwﬁs la¢atedt ad30 MH. danpi ng

and on iMis Hileugdsi Asotptionskmisks kenntecdiei on 20. .

durch Fertigungsstreuungen bedingte Bandbrei- Revendications _

tendnderung innerhalb zuldssiger Grenzen gehal- .
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ausgeschlossen werden. _ circuits imprimés, au moins sur une partie de son
trajet, tout prés du conducteur de sortie de
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tung auf einer Leiterplatte zumindest abschnitts- condensateurs (27, 28), dont I'un (27) constitue
weise in enger Nachbarschaft zu einer Leitung im ~ pratiquement un court-circuit pour la fréquence
Ausgang des Verstirkers angeordnet sind, da- 55 de signal et 'autre (28) est dimensionné de fagon
durch gekennzeichnet, da8 zwischen den beiden a constituer, de concert avec le trongcon de
Leitungen (2, 3) eine Leitung (1) 2ur Gleich- . conducteur (10) compns entre les deux conden-
stromversorgung des Verstarkers gefihrt ist, an sateurs, un circuit de résonance paralldle, qui est -
die zwei Kondensatoren (27, 28) angeschlossen - en résonance au voisinage de la fréquence de
sind, von denen der eine (27) fir die Signatire- 60  signal de I'amplificateur, et en ce que ce trongon
quenz im wesentlichen einen KurzschluB darstelit (10) se situe prés des trongons adjacents des
und der andere (28) so bemessen ist, daB er conducteurs d'entrée et de sortie (20, 30) de
zusammen mit dem zwischen den beiden Kon- i'amplificateur.
densatoren liegenden Leitungsabschnitt (10) ei- 2. Amplificateur & bande étroite sous forme

nen Parallel-Resonanzkreis bildet, der in der Na- 65 d'un amplificateur de fréquence intermédiaire
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fhe coupling may-be influenced in different manners, for exanple by neans
f t he spaci ng between the line sections 10 and 20. The coupling depgtdsh

wever, also on the .position of the |ine section relative to the ag
%ectl ons 20 and 30: the7closer the twd Q¥s®11nenti oned Ilné sectl on

Iocated near | the 30 caIIed “hot " gnd of the absorlhlon ci.r éwhﬁﬁgw&gm
Lorak ”%abf m@nﬁﬂée ?ffféf? AR tor QR m‘ég& odbbdrigor

t h stro rﬁ%ﬁ fdire (f0): . . frequen %Sfu acg

lirne section 10 1n- uences the coupllng it will be obvious that the

capa- citance of the capacitor 28 should shen vary in such a way that the
sane fesonant frequency is produced again. The length of the line 10 al so
i hfl uences the danping or the bandw dth of the absorption circuit,
respectively, which danping is also determ ned by the [osses in-the
capacitor 28. In a circuit which was testy¢d in practice, a ceranic
capacitor of the type X7R was used which has conparatively |large |osses
(lioss factor approximately 0.02). . . . . . Figure 2 shows the
transm-.ssion factor of the internediate- frequency anplifier, shown in
Fi‘gure 1, as a function of the frequency.;s The broken-line curve 31 shows
t he frequency variatioon without the use of an absorption circuit, whereas
the solid-line curve 32 represents the frequency variation with the use of
an absorption circuit. PHD 82- 049 10 Wthout the
absorption circuit a pronounced resonancg?is produced at the internediate
frequency fO (36.8 MHz), the 3 dB-bandw dth being | ess than 2 MHz. The
absorption cir- .cuit reduces the-transm ssion factor at the resonant fre-
guency, so that a bandw dth of approximately 2 MHz is ob- tained. (The
curve 32 shows the variation of the trans- m ssion factor when only the
resonant circuit shown in Figure 1 1is coffected to the transistor 4. If, in
contrast therewith, this circuit is conpleted, as shown, to provide a band
filter consisting of a plurality of circuits, then the 3 dB- bandwi dt h of
5.5 Mz reqU|red for television signals is obtalned) oo

It can be clearly seen that®the filter curve 32 varles Iess
steeply at frequenC|es bel ow the 2 MHz- passband than the curve 31 (w thout
absorption circuit). Coupling and danping of the absorption circuit have
been chosen such that the transm ssion factor at the resonant frequency of
the absorption circuit. (30-MHz) is appro¥mtely 10 dB | ower than at the
intermedi ate frequency fO. . . . . . . The bandw dth change due to
manuf acturing im perfections can be kept within permssible limts and
self- excitation of the internediate-frequency anplifier in the UHF- node
can be fully prevented by neans of the akgorption
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